JERZY KRUSZEWSKI
(1937-2005)

Jerzy Kruszewski urodzit sie 31 lipca 1937 ro-
ku w Biatymstoku. Dyplom magistra inzyniera
elektronika uzyskat w 1961 roku na Wydziale
tacznosci Politechniki Warszawskiej i od tego
roku jest zatrudniony w Instytucie Mikroelek-
troniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektro-
niki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej jako nauczyciel akademicki —
od 1986 roku jako profesor nadzwyczajny.
Stopien naukowy doktora nauk technicznych
uzyskat w 1971 roku za rozprawe Elektrofor-
mowane zigcza préznioszczelne, a stopiefi
doktora habilitowanego za monografie Meto-
da wymiany jonéw w zastosowaniu do wy-
twarzania elementéw biernych optoelektroniki
zintegrowanej (1986).

Prace naukowe Jerzego Kruszewskiego do-
tyczyty zaréwno probleméw technologicz-
nych, np. elektroformowane ztacza préznio-
szczelne (1970), metody wymiany jonowe;j,
Swiattowody planarne i $ciezkowe (1980),
planarne ukfady elektrooptycznej modulacji
i przetaczania LiNbO3:Ti (1994), jak i metro-
logicznych, np. urzadzenia do badan ekranéw
luminescencyjnych i kineskopéw (1968) oraz
precyzyjny elipsometr kompensacyjny (1975),
a takze aplikacyjnych, przede wszystkim czuj-
nikéw swiattowodowych. Pod jego kierow-
nictwem opracowano ponad 30 konstrukcji
gtowic czujnikéw w technice optyki zintegro-
wanej i wiékien optycznych do pomiaréw
wielkosci fizycznych i monitorowania stanu
Srodowiska (1995-2001). Uwiericzeniem tych
osiagnie¢ jest opracowanie inteligentnego
czujnika optoelektronicznego rozpoznajacego
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ciecze. Jego dziatanie polega na wykorzystaniu
gtowicy swiattowodowej i sieci nauronowe;j.

W latach 1998-2000 Jerzy Kruszewski za-
inicjowat prace nad wykorzystaniem wiékien
aktywnych w zastosowaniach poza telekomu-
nikacyjnych, a w 2000 roku rozpoczat prace
nad mikrosystemami optoelektronicznymi
MOEMS.

Za osiagniecia badawcze byt nagradzany
przez Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyzszego
i Techniki (1972, 1986) oraz Rektora Politech-
niki Warszawskiej (szes¢ nagréd). Wykonane
prace znalazty zastosowanie w przemysle,
byty kontynuowane w przemystowych osrod-
kach badawczych i wykorzystane w bada-
niach naukowych (2 rozprawy habilitacyjne,
4 doktoraty).

Jerzy Kruszewski opracowat i prowadzit
wiele wyktadéw, w tym: ,Technologia przy-
rzagdéw optoelektronicznych” (od 1965 ro-
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ku), ,Podstawy technologii elektronowej” (od
1975 roku), ,Cienkowarstwowa inzynieria
materiatowa” (od 1996 roku), a takze: ,Wy-
twarzanie wiékien optycznych” (1996), ,Czuj-
niki pdl i parametrow osrodkéw propaga-
cyjnych” (1996, wspdtautorstwo), ,Czujniki
optoelektroniczne i swiattowodowe” (1997,
wspdtautorstwo). Opublikowat w czasopis-
mach naukowych 92 artykuty.

Byt wspdétorganizatorem Zespotu Optyki
Zintegrowanej przy Komitecie Elektroniki
i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk
i petnit funkcje sekretarza naukowego Zespotu
Optyki Zintegrowanej, a takze uczestniczyt
w wielu programach naukowych ogélnokra-
jowych, np. PR-3.8.06, CPBR-8.12.

W latach 1984-1992 byt sekretarzem nau-
kowym Komitetu Elektroniki i Telekomunika-

cji Polskiej Akademii Nauk, a w latach 1990-
-1992 cztonkiem tego Komitetu. Byt cztonkiem
zatozycielem Polskiej Sekcji SPIE, a takze na-
lezat do Polskiego Komitetu Optoelektroniki
i Materials Research Society.

Na Wydziale Elektroniki i Technik Informa-
cyjnych byt cztonkiem Rady Wydziatu i Komi-
sji Wydziatowych (ds. oceny dydaktyki, ds.
badani naukowych), koordynatorem klasy te-
matycznej ,Materiaty i Technologie Elektro-
niczne” i kierownikiem Zaktadu Uktadéw
Optoelektronicznych i Hybrydowych w Ins-
tytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki
Politechniki Warszawskiej (od 1985 roku).

Zmart 21 czerwca 2005 roku. Pozostawit
zone i dwoje dzieci.





